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Przedmiotem wynalazku jest uklad jednotaktowy
statyczny sekwencyjny, sterowany jednym ciggiem
impulséw taktowych, ktéry moze by¢ miedzy innymi
stosowany jako licznik pier§cieniowy, zamkniety
lub otwarty. .

Znane dotycheczas jednotaktowe uklady sekwen-
cyjne z przerzutnikami o dwoéch rodzajach wejsé
zapisujacych i zerujgcych, nie sg najczesciej ukla-
dami statycznymi, jednak przez zastapienie prze-
rzutnikéw impulsowych ich odpowiednikami statycz-
nymi otrzymuje sie z nich uklady statyczne o takiej
samej strukturze. Cecha charakterystyczng znanych
struktur tych ukladéw sekwencyjnych jest stosowa-
nie oprécz przerzutnikéw z wejéciami zapisujgcymi
i zerujgcymi réwniez przerzutnikéw lub zastepujg-
cych je uktadow, spelniajgcych funkcje tak zwanych
dwojek liczacych tylko o jednym wej$ciu, zmienia-
jacym stan wyjscia.

Inne rozwigzania wymagaja stosowania bramek
otwieranych i zamykanych sygnalami wyj$ciowymi
innych przerzutnikéw ukladu sekwencyjnego i po-
zwalajgeych na spetnienie przez przerzutnik, o wejs-
ciach zapisujgcych i zerujgcych, funkcji dwéjki
liczacej o jednym wejsSciu, lub elementéw logicznych
wystepujacych w obwodach sprzezenia pomiedzy
kolejnymi przerzutnikami ukladu sekwencyjnego.

Wada stosowanych dotychezas jednotaktowych
statycznych ukladéw sekwencyjnych jest koniecz-
no$é¢ stosowania oméwionych wyzej elementéw do-
datkowych. Ponadto znane rozwigzania sg niedo-
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godne dla przerzutnik6w, reagujacych na zmiany
sygnaléw sterujacych z wartosci logicznej 0 na 1,
gdyz ich zastosowanie wplywa na to, ze prawie
wszystkie przerzutniki znajduja sie stale w stanie
dzialania, co zwieksza pobdr energii i stwarza trud-
nosci w odczycie stanu ukladu a mianowicie moze
wymagaé¢ specjalnych ukladéw dekodujgcych.

Celem wynalazku jest opracowanie jednotaktowe-
go statycznego ukladu sekwencyjnego, ktéry elimi-
nuje wymienione wady i niedogodnosci, ’

Cel ten zostal osiggniety dzieki zastosowaniu ko-
moérek pamieciowych, z ktérych kazda zawiera dwa
przerzutniki o wejsciach zapisujgcych i zerujacych.
Wejscie zerujgce pierwszego przerzutnika kazdej
komoérki pamieciowej polgczone jest z przewodem,
do ktérego doprowadzane sg impulsy taktowe, zas
wyjscie tego przerzutnika jest polaczone z wejsciem
zapisujgcym drugiego przerzutnika tej samej komoér-
ki pamieciowej oraz z wejsciem zerujacym pierw-
szego przerzutnika nastepnej komoérki. Wyjscie dru-
giego przerzutnika komoérki pamieciowej polgczone
jest z wejsciem zapisujgcym pierwszego przerzut-
nika nastepnej komorki, a takze z wejsSciem zeru-
jacym drugiego przerzutnika poprzedzajacego ko-
morki pamieciowej.

Korzysci techniczne wynikajgce z zastosowania
wynalazku polegajag na zwiekszeniu odpornosci
ukladu sekwencyjnego na zaklécenia i zwiekszeniu
niezawodnos$ci przez zastosowanie przerzutnikéw
sterowanych statycznie, Rozwigzanie umozliwia za-
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stosowanie standardowych moduléw, z ktérych kaz-
dy stanowi przerzutnik o jednym wejsciu zapisuja-
cym, dwéch wejsciach zerujacych i jednym wyjsciu,
co ulatwia budowe ukladu sekwencyjnego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat przerzutnika kontaktronowego,
fig. 2 schemat fragmentu ukladu sekwencyjnego,
a fig. 3 przebiegi napieé w poszczegélnych punktach
tego ukladu. Na fig. 1 wejscia zapisujagce I prze-
rzutnika sg dolgczone poprzez diody do pierwszego
uzwojenia 1 przekaznika kontaktronowego, zas do
drugiego uzwojenia 2 przekaznika dolaczone sa row-
niez R%qez,dw(}rwejécia zerujgce II przerzutnika.
Drugie uzwojenia Yig ‘przekaznika nawiniete jest
w przec1wnym kierunku do pierwszego uzwojenia 1
i pala,cz.qnem mm za posredmctwem diody tak, ze
wzbudzenie dfugl zwojenia 2 powoduje zawsze
wzbudzenie plerwszego uzwojenia 1. Jedna koncéw-
ka zestyku zwiernego przekaznika kontaktronowego
polaczona jest z dodatnim biegunem Zrédla napiecia
zasilania a druga, stanowigca wyjscie przerzutnika,
jest dodatkowo polgczona z jednym wejsciem zapi-
sujagcym I

W przypadku pojawienia sie dodatniego napiecia
tylko na wejsciu zapisujgcym I, nastepuje przeplyw
pradu przez pierwsze uzwojenie 1 przekaznika, kt6-
ry spowoduje zwarcie jego zestyku. Po zwarciu
zestyku napiecie dodatnie podawane na wejscie za-
pisujgce I podtrzymuje dzialanie przekaznika. Na=
tomiast po podaniu napiecia dodatniego na wejscie
zerujgce II, nastepuje przeplyw pradu przez obydwa
uzwojenia i zestyk przekaznika zostaje rozwarty.
Kazda komoérka pamieciowa A (fig. 2) sklada sie
z dwéch przerzutnik6w o wejsSciach zapisujacych
i zerujacych. Wejscie zerujace II pierwszego prze-
rzutnika kazdej komoérki pamigciowej A polgczone
jest z przewodem B, do ktérego doprowadzane sa
impulsy taktowe, natomiast wyjscie tego przerzut-
nika polgczone jest z wejsSciem zapisujgcym I dru-
giego przerzutnika tej samej komoérki, Wyjscie dru-
giego przerzutnika jest polgczone z wejsciem zapi-

"sujacym I pierwszego przerzutnika nastepnej ko-
moérki pamieciowej A oraz z wejsciem zerujagcym II
drugiego przerzutnika komorki poprzedzajgcej.

Dla przygotowania ukladu wedlug wynalazku do
poprawnego dzialania, wszystkie przerzutniki po-
winny znajdowaé¢ sie w stanie spoczynkowym, ozna-
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czonym przez 0, za wyjatkiem pierwszego przerzut-
nika pierwszej komoérki pamieciowej A, ktéry po-
winien znajdowaé sie w stanie wzbudzenia, ozna-
czonym przez 1. W tym celu nalezy przewidzieé¢
w kazdym przerzutniku dodatkowe wejscie zeruja-
ce II. Przez polaczenie tych wejsé ze sobg z wyjgt-
kiem wejScia pierwszego przerzutnika pierwszej
komoérki pamieciowej A i doprowadzenie do nich
impulséw zerujacych, ktére w pierwszym przerzut-
niku pierwszej komoérki pamieciowej A doprowadza
sie do istniejgcego wejscia zapisujgcego I, uklad
sekwencyjny staje sie licznikiem.

W momencie poczagtkowym przerzutniki pierw-
szej komoérki pamieciowej A znajduja sie w stanie 1.
Impuls taktowy podany na przew6éd B powoduje
przejscie pierwszego przerzutnika pierwszej komérki
ze stanu 1 do stanu 0. Po zakonczeniu tego impulsu
pojawia sie stan przejsSciowy, w czasie ktérego
pierwszy i drugi przerzutnik drugiej komoérki prze-
chodza do stanu 1, skutkiem czego drugi przerzutnik
pierwszej komoérki zmienia swéj stan na 0. W ten
sposéb kazdy nastepny impuls taktowy podany na
przewod B powoduje przesuniecie stanu 1 do kolej-
nej komorki pamiegciowej A. Na fig. 3 diagram x
przedstawia cigg impulséw taktowych, natomiast
Y1, ¥2, ¥3, ¥4, V5, Y6 — Przebiegi napie¢ na wyjsciach
kolejnych przerzutnikéw.

Zastrzezenie patentowe
Uklad jednotaktowy statyczny sekwencyjny, za-

wierajgcy pewng liczbe komoérek pamieciowych,
znamienny tym, Zze kazda komoérka pamieciowa (A)

- zawiera dwa przerzutniki o wejsciach zapisujgcych

i zerujacych, przy czym wejscie zerujgce (II) pierw-
szego przerzutnika kazdej komérki pamieciowej (A)
polaczone jest z przewodem (B), do ktérego dopro-
wadzane sg impulsy taktowe, za§ wyjscie tego prze-
rzutnika jest polgczone z wejsciem zapisujagcym (I)
drugiego przerzutnika tej samej komoérki oraz
z wejSciem zerujagcym (II) pierwszego przerzutnika
nastepnej komoérki pamieciowej (A), natomiast
wyjScie = drugiego przerzutnika jest. polgczone
z wejsSciem zapisujagcym (I) pierwszego przerzutnika
nastepnej komoérki, a takze z wejsciem zerujgcym

_(II) drugiego przerzutnika poprzedzajacej komé_rki

pamieciowej (A).
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